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PATENT CLAIMS 



1 . Procedure for making a semiconductor device, in particular a Gunn, IMP ATT, or Schottky 
diode, during which a contact material is applied onto the two opposite surfaces of the epitaxial 
semiconductor wafer, after which small chips are obtained from the wafer by way of scoring and 
chopping, characterized by the fact that the chip prepared in this way is placed with one of its 
surfaces that has the contact material into the case of the device, while the other surface of the 
chip with the contact material is brought into contact with a lead-out, following which this 
assembly is subjected to heat treatment with one or two heat impulses, while at least one 
electrical parameter of the device is measured after each heat impulse, after which the case is 
hermetically sealed by a known method. 



Leah Ruggiero 
Senior Project Manager 
Eriksen Translations Inc. 
Tel. 718-802-9010 



Fax 718-802-0041 





Q7ARAI1AI Ml 


173621 


MAGYAR 

nepkoztArsasAg 


LEIIIH9 

szolgAlati talAlmAny 


Nemzetkoii osztalyozas' 










H 01 L 21/324 


w 


Bcjetent^s napja: 1975. IX.17. (MA-2718) 




orszAgos 
talAlmAnyi 

HIVATAL 


Kozzetetel napja: I978.XII.28. 
Megjelent: 1980.111.31. 





Felialdl6lk): 

Barna Arpad.okl. villamosmernok, 30%, 
dr. Beleznay Ferenc.okl. ftzikus, 20%, 
Mojzes Jmre. okl. fizUcus, 20%, dr. Barna 
Peter, okl. tanar, 15%. Stark Gyula, 
technikus. 15%. Budapest 



Szabadalma*: 

Magyar Tudominyos Akademia 
Muszaki Fizikai Kutatd Intezete. 
Budapest 



Eljaras €s berendezes ftlvezetfl eszkflz eidillitisdra 



1 

A talalmany targya eljaras es berendezes felvezeto 
eszkoz - kiilonbsen Cunn*. IMPATT- vagy Schottky. 
-dioda - eloalh'tasara. A talalmany szerinti eljaras 
alkalmazhato tbbb kivezetessel rendelkezo Gunn-lo- 
gikai-elemek eloallitasdra is. 

A felvezeto eszkozok megfelelo villamos karakte- 
risztikajanak az az egyik feltetele, hogy a dopold- 
anyag koncentracios profilja megfelelo alaku legyen. 
Azoknal az eljarasoknal. amelyeknel a koncentracios 
profU kialakitisa az alapkristaly £s a dopoloanyag 
szilard fazisanak erintkezesevel kezdodik, a kialakulo- 
profilt elsodlegesen a hokczetes (hokezelesek) modja, 
azaz hofoka, a felfutes sebessege, a hdntartas ideje, 
stb. hatarozza meg. A szokasos eljarasoknal a kontak- 
tus beotvozeset megvalostto hokezeles utan az egyes 
elektrodak kialakitdsa, valamint a felvezeto morzsa 
(chip) mechanikai stabilitdst biztosito rogzftese kiilon 
- esetenkent nehezen vagy egyditalan nem kontrolal- 
hato - hokezelesi Idpesekkel jar, amelyek az elozoleg 
optimalisra kialaki'tott koncentracids profilt hatra- 
nyosan megvaltoztathatjak. Ennek kovetkezteben a 
gyartasnal nagy a selejtszazatek. 

Felismertuk» hogy a felvezeto eszkozok gydrtdsa- 
nai az elkeszi'tett felvezeto morzsa geometriajanak 
szorasa, a tokba valo behelyezes es az £rintkez£s 
bizonytaJunsagai miatt, az egyes felvezeto eszkozok- 
nel mas es mds hokezelest kellene alkalmazni. A 
talalmany szerinti megoldassal ezt a problemat ugy 
oldjuk meg, hogy az osszes hobehatast igenylo muve- 
letet egyidejuleg, a folyamathoz sziikse*ges homers^k- , 
Ietu, bealli'thatd felfutdsi meredeksegu egy vagy tobb ' 
hoimputzussal vegezzuk el. Minden egyes hdimpulzus 



utan merjuk az eszkoz egyik villamos parameter^, Cs 
a meres eredmenyetol fiiggoen tovabbi hoimpulzusi 
alkaimazunk mindaddig. amtg a kivant parametere'r- 
tgket el nem erjuk (hotrimmeles). 

A talalmany tehat egyreszt eljaras felvezeto eszkoz 
- kOlonoscn Gunn-, 1MPATT- vagy Schottky-di6da - 
eloalHtasara, amelynek so ran epitaxialis felvezeto 
szelet ket szembenfekvo feluletere kontaktusanyagot 
viszunk fel> majd a szeletbol szelektfv mardssal is 
darabolassal morzsdkat alakftunk ki. Ezutan a mor- 
zsit taldlmany szerint egyik kontaktusanyaggal elld- 
tott feliiletevel az eszkoz tokjaba helyezzuk, a morzsa 
masik kontaktusanyaggal elldtott feliiletevel kiveze- 
test erintkeztetunk, majd ez elrendeze'st egy vagy 
tobb hoimpulzussal hokezeljuk, mimeilett vaiamennyi 
hoimpulzus utan m^rjiik az eszkoz legalabb egy 
villamos parameter^, ezutan a tokot dnmagaban 
ismert modon hermetikusan lezarjuk. 

A taldlmdny szerinti eljarasnil a hokezelest a 
valasztott anyagok es geometria altal meghatarozott 
aram^terfl hoimpulzissal vegezzuk el. Elonyos, ha a 
gcezeWst 200-1000 C° csucsdrteku is 100-^00 
C°/sec felfutasi meredeksegu egy vagy tobb hoimpul* 
zussal vegezzuk. A hokezeldst a taldlmany szerint 
kulonosen elonyos hidrogen atmoszfe*rdban ve"gezni, 
mivel a hidrogen jo hovezeto tulajdonsiga folytan 
elosegiti a hoimpulzus gyors lefutisit. 

A talalmany masreszt berendezes a talalmany 
szerinti eljards foganatositasdra. A berendeze*snek 
zirhato mikrokemenceje van, amely mikrokemence 
az eszkoz tokjanak befogasara kialaki'tott hovezeto 
anyagu testet es a testhez csatlakoztatott vezerelheto 
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fui6elemet tartalmaz, vaJamint a mikrokemence az 
eszkbz felvezeto morzsdjat kezelb manipulatorral 6s 
gdzaramnak a mikrokemencdn valo atbocsdtastacsal- 
lakozisokkal van ellatva, tovabbd a mikrokemencehez 
villamos meroberendezes van csaclakoztatva. 

Eldnyosen a taldlmany szerinti berendezesben a 5 
villamos meroberenuezeshez a manipulator vezeto 
anyagu vege es a hovezeto anyagu test van csatlakoz- 
tatva. 

A taJalmanyt a tovabbiakban az eljaras egy eldnyos 
foganatositasi modja es a berendezesnek a rajzon jq 
szemldltetett kiviteli alakja alapjan ismertetjuk. 

A taialmany szerinti eljarassal eloaJlitott Gunn- 
-dioda fdl vezeto morzsdja fe*mkeramia tokban helyez- 
kedik el oly modon. hogy a gailiumaxzenid aJapkris- 
talyu morzsa a tok feneklapjara fekszik fel is ehhez 15 
van ohm os kontaktust. mechanikai kot^st e's jo 
hoelvezetesi biztosito forrasztassal rbgzitve, A morzsa 
masik oldalahoz szinten ohmos kontaktussaJ hbmoz- 
gast megengedo kivezetes van csatlakoztatva. 

A Gunn-dioda eloallitasa a talalmdny szerinti elja- 2 0 
rassaJ es az a bran szemleltetett berendezessel a kovet- 
kczo modon tbrtenik. Az el6kdszitett 1 tokot be- 
illesztjuk a meghatarozott hoimpulzust es a villamos 
merest biztosito zar: tcril, hidrogen bbltteses. kis 
hokapacitasu, kalibralt kontakt-hoelemmel ellenorzott 25 
2 mikrokemencebe. A 2 mikrokemencenek 3 fallal 
korulzan tercben a dioda 1 tokjat befogadd hovezeto 
pK molibden anyagu 4 lest es a 4 testiel jo hbcsatolas- 
ban levd 5 futoelem van elhelyezve. Az abrazolt 
kivitelnel a 5 futoelemet a 4 testet kbrulvevo 14 39 
kerdmiatestre tekercselt 15 volframspiral alkotja, a 
dioda 1 tokja pedig csavaios rbgzitesu, ez£rt a 4 test 
menettel van ellatva. A 2 mikrokemence a dioda 
felvezeto 6 morzsajanak kezelesere 7 manipulatorral 
van ellatva. A ?manipuiatornak a dioda kontaktus- 35 
anyagaval nem olvbzodc pi. volfram anyagii 8 vege 
erintkezik a ft morzsaval. Az elokeszitett 6 morzsat 
epitaxialis gaJlium-arzenid szeletbol, amelynek ket 
szembenfekvo feluletere arany-germdnium kontak- 
tusanyagot viitunk fel, szelektiv marassal es darabo- 40 
lassal allitjuk eld (meza technika). A 6 morzsat az 
egyik kontaktusanyaggal elldtott feluletevel az 1 
tokba helyezziik. es mSsik kontaktusanyaggal elldtott 
feluletehez a 7 manipulator kis hoelvezetest okozo 8 
vegevel fern 9 kivezetest pi. huzalt, szalagot, szitat 45 
szoritunk. A 9 kivezetes celszeruen aranybol van. A 7 
manipulator 8 vege egy ben a fels6 kontaktusreteghez 
valo kiilso villamos csatlakozdst is biztositja. Az 
eljaras egyedi kivitelezcsnel a 2 mikrokemence egyik 
10 faia atlatszo anyagu. ezen keresztu! lehet a 2 50 
mikrokemence teret mikroszkoppal megfigyelni. 

Ezutan a 2 mikrokemence teret lezarjuk es 12, 
vaiamint 13 csatlakozasokon keresztiil hidrogen a ra- 
mot mditunk meg, e's celszeruen elvegezziik a bene- 
lyezett hbkezeletlen 6 morzsa villamos ellendrzeset. 55 
Ha az elienorzes soran a 6 morzsa karakterisztikaja 
megfelelonek bizonyult, erve*gezziik a kontaktusrete- 
gek beotvbzeset. vaiamint a felso e's alsb forrasztast 
egyidejiileg biztosito hokezelgst. 

A hokezelest az ismertetett kiviteli pe^ldaban 600 60 
C° csucserteku\ 200 -300 C°/sec felfutasi meredek- 
segii es fele'rteken 2-3 sec idotartamu h6impulzussal 
vegezzuk. A hoimpulzust az 5 futoelemre adott 
impulzusgerjesztesse! allitjuk elo, az ismertetett kivi- 
telnel a 14 keramiatestre tekercselt 15 volframspiralra 65 
raadott fesziiltseg- vagy aramimpulzussal, amit 16 
impulzusgenenitor szolgdltat. 



A hoimpulzus utan mejjuk a leltrejdtt Gunn-dioda 
egyenaramii ellenaJlasit. A merest a 2 mikrokemence 
villamos 17 es 18 kivezeteseihez csatlakozUtott 11 
meroberendeze"ssel vegezzuk. A szemleltetett kivitel- 
nel a 17 kivezetes a 7 manipulatorhoz, a 18 kivezetes 
a 4 testhez e's igy az 1 tokhoz van csatlakoztatva. 
Amennyiben a me"rt egyenaramii ellenallas nem e"ri el 
a kivant ertcket, ujabb hoimpulzust adunk az elren* 
dezesre. Ezt a hotrimmelest mindaddig folytatjuk, 
mig a kivdnt ellenallas erteket el nem ^rjuk. A 
hoimpulzus Erteket ugy cdszeru beallitani, hogy az 
eltik&zitett morzsa gyartasi szbrasabol eredo legked- 
vezdtlenebb esetben se okozzon egy hoimpulzus 
tulzott mertdkii hokezelest. 

A kivant parameterertek beallitasa utan a hidro- 
ge*naramot megszuntetjuk, e's a tokozott Gunn-diddat 
kiemeljuk a 2 mikrokemencebol, majd az I toko? 
bnmagaban ismert modon hermetikusan lezarjuk. 

Az eljaras t egyedi, nem automatizilt formdban 
megvalositva, egy morzsan a kontaktusok kialaki'tasa, 
a morzsanak a tokban valo rbgzite'se es a dioda 
villamos parameterenek ellenorze'se bt percen beliil 
elvegezheto. 

Termeszetesen a taialmany szerinti eljaras az is- 
mertetetlol eltero kivitelu, pi. teljesen automatizalt 
berendezessel is foganatosithatd. 

SZABADALMI IGgNYPONTOK 

1. Eljaras felvezeto eszkdz - kiilbnbsen Gunn-, 
IMPATT- vagy Schottky-dibda ~ elballitasara, amely- 
nek soran epitaxialis felvezeto szelel ket szembenfek- 
vo feliiletere kontaktusanyagot visziink fel. majd a 
szeletbol szelektiv marassal es darabolassal morzsakat 
alakitunk kj, azzal jellmezve. hogy az igy elbkeszitett 
morzsat egyik kontaktusanyaggal ellatott feluletevel az 
eszkbz tokjaba helyezziik. a morzsa masik kontaktus- 
anyaggal ellatott feluletevel kivezetest erintke/.tetiink, 
majd az elrendezest egy vagy tbbb hdimpulzussaJ ho- 
kezeljiik. mimellett valamennyi hoimpulzus utan m^r- 
juk az eszkbz legalabb egy villamos p a rame teret, ezu- 
tan a tokot bnmagaban ismert modon hermetikusan 
lezarjuk. 

2. Az 1. igenypont szerinti eljaras foganatositasi 
modja, azzal jellemezve hogy a hokezelest 
200-1000 C° esucserttfeu 4s 100-400 C°/sec felfu- 
tasi meredeksegu egy vagy tbbb hbimpulzussal vegez- 
zuk. 

3. Az 1. vagy 2. igenypont szerinti eljaras foga- 
natositasi modja, azza) jellemezve, hogy a hokezelest 
hidrogen at moszferaban vegezzuk. 

4. Az elozo tgenypontok barmelyike szerinti elja- 
ras foganatositasi modja Gunn-dibda eloaUitasara. 
azzal jellemezve, hogy gaJUum-arzenid felvezeto anya- 
gii es arany-germdnium kontaktusanyaggal elldtott 
morzsahoz arany kivezetest drintkeztetunk, es a 
hokezelest 500 700 C° csucsertdka, 200-300 C°/sec 
felfutdsi meredeksdgu 6s 2-3 sec idotartamu egy vagy 
tbbb hoimpulzussal vegezzuk, mimellett me"rjuk a 
dibda egyendramu ellendlldsit. 

5. Berendezes az elozo iginypontok bdrmelyike 
szerinti eljaras foganatositdsara, azzal jellemezve, 
hogy a berendezesnek zarhatb mikrokemenceje (2) 
van, amely mikrokemence (2) a felvezeto eszkbz 
tokjdnak (1) befogasira kialaki'tott hovezeto anyagu 
testet (4) es a testhez (4) csatlakoztatott vez6relhet6 
futoelemet (5) tartaimaz, vaiamint a mikrokemence 
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(4) az eszkoz felvezcto morzsajat (6) kezelo manipu* 
Idtorral (7) es gaziramnak a mikrokemencen (2) val6 
6tbocsa*tas*ra csatlakozisokkal (J 2, S3) van ellitva, 
tovdbba* a mikrokemenc£hez (2) villamos mcroberen- 
dezes (1 1 ) van csatlakoztatva. 

6. Az 5. iginypont szerinti berendezes kiviteji 
alakja, azzaJ jellemezve, hogy a manipulatornak (7) a 
fdvczeto eszkoz kontaktusanyagaval nem 6tvdz6d6* 
anyagu vege (8) van. 



7. Az 5. vagy 6. iginypont szerinti berendezes 
kivitelt aJakia, azzai jellemezve, hogy a mikrokemence 
(2) cgyik faia (10) atlatszo, *s a mikrokemencehez ( 2) 
az itlitszd falon (10) keresztul val6 megfigyelest 
biztositd mikroszkdp van csatlakoztatva. 

8. Az 5-7. igenypontok brfrmelyike szerinti beren- 
dezcs kiviteli alakja, azzai jellemezve, hogy a villamos 
me>6berendezeshez (II) a manipulator (7) vezeto 
anyagu vege (8) 6s a hovezeto anyagu test (4) van 
csatlakoztatva. 
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1 

A taialmany targya eljaras es berendezes felvezeto 
eszkdz - kiilbnosen Gunn-, IMPATT- vagy Schottky. 
-didda - eloallitasara. A taialmany szerinti eljaras 
alkalmazhatd tbbh kivezetesset rendelkezo Gunn-io- 
gikai-elemek eloallitasara is. 

A felvezeto eszkdzdk megfelelo villamos karakte- 
risztikajanak az az egyik feltctele, hogy a dopolo- 
anyag koncentracids profilja megfelelo alaku legyen. 
Azoknal az eljardsoknal. amelyeknel a koncentrdcios 
proftJ kialakitasa az alapknstdly es a dopoloanyag 
szilard fazisanak erintkezesevel kezdodik, a kialakuld- 
profilt elsddlegesen a hokezele's (hokezelesek) mddja, 
azaz hofoka, a felfutes sebessege, a hontartas tdeje, 
stb. hatarozza meg. A szokasos eijarasoknal akontak- 
tus bedtvozeset megvalosttd hdkezeles utan az egyes 
elektrddak kialakitdsa, valamint a felvezeto morzsa 
(chip) mechanikai stabilitdst biztositd rdgzftese kiildn 
- esetenkent nehezen vagy egydltalan nem kontrolal- 
hatd - hokezele's! lepesekkel jar, amelyek az elozoleg 
optimalisra kialakitott koncentrdci6s profilt hatra- 
nyosan megvaltoztathatjak. Ennek kdvetkeztcben a 
gyartdsnal nagy a selejtszazatek. 

Felismertuk, hogy a felvezeto eszkozdk gyartdsa- 
na'J az elkeszftett felvezeto morzsa geometriajanak 
szorasa, a tokba vaio behelyezes es az erintkeze's 
bizonytaJansagai miatt, az egyes felvezeto eszkozdk- 
nel mas es mds hokezelest kellene alkalmazni. A 
taialmany szerinti megoldassal ezt a problemat ugy 
oldjuk meg, hogy az dsszes hobehatast igeriylo muve- 
letet egyidejuleg, a folyamathoz sziikse*ges homeYse'k- 
letu, hedlHthatd felfutasi meredekse^gu egy vagy tobb 
h6impulzussal vegezzuk el. Minden egyes hdimpulzus 
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utan mcrjuk az eszkdz egyik villamos parameter* t, £s 
a meres eredmenyetd"! fiiggoen tovabbi hoimpulzust 
alkalmazunk mindaddig. amig a kivant parameter^. 
te*ket el nem erjuk (hdtrimmeles). 

A taialmany tehdt egyreszt eljaras felvezeto eszkdz 
- kOldndscn Gunn-, IMPATT- vagy Schottky-didda - 
eloallitasara. amelynek soran epitaxialis felvezeto 
szelet ket szembenfekvo feliiletere kontaktusanyagot 
viszOnk fel, majd a szeletbol szelektiv mardssal es 
darabolassal morzsdkat alakftunk ki. Ezutan a mor- 
zsat taialmany szerint egyik kontaktusanyaggal elld- 
tott feliiletevel az eszkdz tokjaba helyezziik, a morzsa 
masik kontaktusanyaggal elldtott feliiletevel kiveze- 
test erintkeztettink, majd ez elrendezest egy vagy 
tobb hdimpulzussal hokezeljuk, mimellett valamennyi 
hoimpulzus utan merjuk az eszkdz iegalabb egy 
villamos parameterCt, ezutan a tokot dnmagaban 
ismert modon hermetikusan lezarjuk. 

A taidlmany szerinti eljarasnal a hokezelest a 
valasztott anyagok 6s geometria altal meghatarozott 
aram^teru hoimpulzissal vegezzuk el. Elonyds, ha a 
okezel&t 200-1000 C° csucserteku es 100-400 
C /sec felfutasi meredeksegu egy vagy tobb hoimpul- 
zussal vegezzuk. A hokezelest a taialmany szerint 
kulbnosen elonyds hidrogen atmoszflrdban ve^gezni, 
mivel a hidroge'n jo hdvezetd tulajdonsiga folytan 
elosegiti a hoimpulzus gyors lefutisdt. 

A taialmany masreszt berendezes a taldlminy 
szerinti eljards foganatositasdra. A berendez^snek 
zdrhato mikrokemence*je van, amely mikrokemence 
az eszkdz tokjinak befogasara kialakitott hdvezetd 
anyagu testet es a testhez csatlakoztatott vezerelheto 
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fui6elemet tartalmaz, valamint a mikrokemcncc az 
eszkbz felvezeto morzsdjdt kezelb manipulatorral 6s 
gdzaramnak a mikrokemencen valo atbocsitasfff'esat* 
lakozasokkai van eilutva, tovabbd a mikrokemencehez 
viiJamos merobcrendezes van csatlakoztatva. 

Elonyosen a taldlminy szerinti berendczesben a 
villamos merobercnaezeshez a manipulator vezeto 
anyagu vege es a ho vezeto anyagu test van csatlakoz- 
tatva. 

A talalmanyt a tovabbiakban az eljdrds egy elbnybs 
foganatositasi mbdja es a berendezesnek a rajzon 
szemieitetett kiviteli alakja alapjan ismertetjuk. 

A talalmany szerinti eljarassaJ elodllitott Gunn- 
-dibda felvezeto morzsdja fe'mkeramia tokban helyez- 
kedik el oly modon. hogy a galliumarzenid alapkris- 
taJyu morzsa a tok feneklapjdra fekszik fel es ehhez 
van ohmos kontaktust. mechanikai kotest es jb 
hbelvezetesi biztosito forrasztassal rbgzitve. A morzsa 
masik oldaiahoz szinten ohmos kontaktussa) homoz- 
gast megengeilo kivezetes van csatlakoztatva. 

A Gunn-dibda eloallitasa a taldlmdny szerinti elja- 
rassal es az a bran szemieitetett berendezessel a kbvet- 
kezo modon tbrtenik. Az elbkeszftett 1 tokot be- 
illesztjiik a meghatarozott hoimpulzust es a villamos 
merest biztosito zdr: teru\ hidrogen obliteses. kis 
hokapacitasu. kalibrdlt kontakt-hoelemmel ellenorzott 
2 mikrokemencebe. A 2 mtkrokemence'nek 3 fallal 
korulzart tercben a dioda 1 tokjat befogado hovezeto 
pi. molibden anyagu 4 test e*s a 4 testtel jo hbcsatolas- 
ban levb 5 futoelem van elhelyezve. Az abrazolt 
kivitelnel a 5 futoelemet a 4 testet kbrulvevb 14 
keramiate'.trc tekercselt 15 volframspiral alkotja, a 
dioda 1 tokja pedig csavaros rbgzitesu, eze*rt a 4 test 
menettel van ellatva. A 2 mikrokemence a dioda 
fel vezeto 6 morzsajanak kezelesere 7 manipuidtorral 
van ellatva. A ? manipuiatornak a dioda kontaktus- 
anyagaval nem otvozodo pi. vol f ram anyagu 8 vege 
erintkezik a n morzsaval. Az elokeszitett 6 morzsat 
epitaxidlis gallium-arzenid szeletboi, amelynek ket 
szembenfekvo feliiletere arany-germdnium kontak* 
tusanyagot viitunk fel. szelektiv marassal es darabo- 
lassal allitjuk elo (meza technika). A 6 morzsat az 
egyik kontaktusanyaggal elldtott feluletevel az 1 
tokba helyezztik. es mdsik kontaktusanyaggal elldtott 
feluletehez a 7 manipulator kis hoelvezetest okozo 8 
vegeyel fern 9 kivezetest pi. huzalt. szalagot, szitat 
szoritunk. A 9 kivezetes cdlszeruen aranybol van. A 7 
manipulator 8 vege egyhen a felsd kontaktusreteghez 
valo kulso villamos csatlakozdst is biztositja. Az 
eljaras egyedi kiviteiezcsnel a 2 mikrokemence egyik 
10 fala atlatszo anyagu. ezen keresztul lehet a 2 
mikrokemence teret mikroszkbppal megfigyelni. 

Ezutan a 2 mikrokemence teret lezarjuk es 12, 
valamint I J csatlakozasokon keresztiil hidrogen ara- 
moi mditunk meg, es celszeruen elvegezziik a behe- 
lyezett hokezeletlen 6 morzsa villamos ellenorzeset. 
Ha az ellendrzes soran a 6 morzsa karakterisztikaja 
megfelelonek bizonyult, ervegezzuk a kontaktusrete- 
gek beotvozeset. valamint a felso es also forrasztast 
egyidejuleg biztositb hokezelest. 

A hokezelest az ismertetett kjviteii peidaban 600 
C° csucserteku, 200-300 C°/sec felfutasi meredek- 
segu es feierteken 2-3 sec idotartamii hbimpulzussal 
vtfgezzuk. A hoimpulzust az 5 futoelemre adott 
impulzusgerjesztessel dUitjuk elo, az ismertetett kivi- 
telnel a 14 keramiatestre tekercselt 15 volframspiralra 
raadott fesziiltseg- vagy aramimpulzussal, amit 16 
impulzusgenerdtor szolgaltat. 



A hoimpulzus utdn merjuk a 16trej6tt Gunn-di6da 
egyenaramu cllenilldsat. A merest a 2 mikrokemence 
villamos 17 es 18 kivezete'seihez csatlakoztatott 11 
meroberendezissel ve*gezziik. A szemltitetett kivitel- 
nel a 17 kivezetes a 7 manipuldtorhoz, a 18 kivezetes 
5 a 4 testhez igy az 1 tokhoz van csatlakoztatva. 
Amennyiben a me*rt egyeniramii ellendllds nem 6ti el 
a kivant ert^ket, ujabb hoimpulzust adunk az elren* 
dezesrc. Ezt a hotrimmelest mindaddig folytatjuk, 
mtg a kivant ellenallas e'rtdket el nem e'rjuk. A 
IQ hoimpulzus erteke*t ugy ce'lszenu beallitani, hogy az 
eloke'szftett morzsa gydrtasi szorasabol eredo legked- 
vezdtlenebb esetben se okozzon egy hoimpulzus 
tulzott me'rte'kG hokezeUst. 

A kfvdnt parame'tererte'k beallitasa utan a hidro- 
15 genaramot megszuntetjiik, e's a tokozott Gunn-diodat 
kiemeljuk a 2 mikrokemenc^bdl, majd az I toko? 
onmagaban ismert modon hermetikusan lezarjuk. 

Az eljardst egyedi, nem automatizalt formdban 
megval6si'tva, egy morzsan a kontaktusok kialakitasa, 
2fj a morzsanak a tokban valo rbgzite*se es a dioda 
villamos parameterenek ellenorz^se 6t percen beliil 
elvegezheto. 

Termeszetesen a talalmany szerinti eljaras az is- 
mertetettol elte*ro kjvitelu, pi. teljesen automatizalt 
26 berendeze'ssel is foganatosithat6. 

SZABADALMI IGtNYPONTOK 

1. Eljaras felvezeto eszkbz - kulbnbsen Gunn-. 
3Q IMPATT- vagy Schottky-dibda - eloallitasa ra. amely- 
nek soran epitaxidlis felvezeto szelet ket szembenfek- 
vo fcliilete're kontaktusanyagot viszunk fel. majd a 
szeletboi szelektiv marassal es darabulassal morzsakat 
alakitunk ki, azzal jellmezve. hogy az igy elokeszitett 

3 g morzsat egyik kontaktusanyaggal elldtott feluletevel az 
eszkbz tokjaba helyezziik. a morzsa masik kontaktus- 
anyaggal elldtott feluletevel kivezetest erintkeztetunk t 
majd az elrendezest egy vagy tbbb hdimpulzussal ho- 
kezeljiik. mimellett vaJamennyt hoimpulzus utan me'r- 

40 juk az eszkbz legalabb egy villamos parame teret, ezu- 
tan a tokot onmagaban ismert modon hermetikusan 
lezarjuk. 

2. Az 1. igenypont szerinti eljaras foganatositasi 
45 mbdja, azzal jellemezve hogy a hokezelest 

200-1000 C° csucserteku 100-400 C°/sec felfu- 
tasi meredeksegu" egy vagy tbbb hbimpulzussal vegez- 
ziik. 

3. Az 1. vagy 2. igenypont szerinti eljaras foga- 
5Q natositasi mbdja, azzal jellemezve, hogy a hokezelest 

hidrogen atmoszferaban vegezziik. 

4. Az elbzo igenypontok barmelyike szerinti elja- 
ras foganatositasi mbdja Gunn-dibda eloallitasara. 
azzal jellemezve, hogy gallium-arzenid felvezeto anya» 

55 gu es arany-germanium kontaktusanyaggal elldtott 
morzsdhoz arany kivezetest drintkeztetiink, e's a 
hokezelest 500 700 C° csucsCrteku*, 200-300 C°/sec 
felfutdsi meredeksegu 6s 2—3 sec idotartamu egy vagy 
tbbb hoimpulzussal vegezziik, mimellett merjuk a 

60 dibda egyendramu ellendlldsat. 

5. Berendezes az elbzo igenypontok barmelyike 
szerinti eljaras foganatositasara, azzal jellemezve, 
hogy a berendezesnek zirhatb mikrokemenceje (2) 
van, amely mikrokemence (2) a felvezeto eszkbz 

65 tokjdnak (1) befogasira kialakitott hovezeto anyagu 
testet (4) es a testhez (4) csatlakoztatott vezerelhetd 
futoelemet (5) tartalmaz, valamint a mikrokemence 
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(4) az eszkoz felvezetd morzsdjit (6) kezeld manipu- 
lator^ (7) <s gaziramnak a mikrokeinencin (2) val6 
dtbocsitis4ra csatlakozisokkal (12, 13) van eUitva, 
tovdbba a mikrokemenc^hez (2) villamos me>6beren- 
dezes (11) van csatlakoztatva. 

6. Az 5. igtfnypont szerinti berendez^s kivitcji 
alakja, azzai jellemezve, hogy a manipulatornak (7) a 
felvezeto eszkoz kontaktusanyagaval nem 6tv6z6d6 
anyagu v£ge (8) van. 



7. Az 5. vagy 6. iginypont szerinti berendezes 
kiviteli alakia, azzai jellemezve, hogy a mikrokemence 
(2) egyik fala ( 10) atlatszo, es a mtkrokernencehez ( 2) 
az 4ttttsz6 falon (10) keresztul vald megfigyelest 
biztosit6 mikroszkdp van csatlakoztatva. 
5 8. Az 5-7. igenypontok birmelyike szerinti beren- 
dezes kiviteli alakja, azzai jellemezve, hogy a villamos 
me'rSberendezeshez (II) a manipulator (7) vezeto 
anyagu v6ge (8) ds a hovezeto anyagu test (4) van 
csatlakoztatva. 



1 db rajz 



A kjaditjrt fatal: a Kgaggdgjoj *■ joQj K6nyvkiad6 jogogtgj 



790274, OTH, Budip«t 



173621 

Nemzetk6ii oszt*lyoz4s: H 01 L 21/324 



16 




This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 



□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




BLACK BORDERS 



